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PERSONAL DATA 

Was born in Baku, Azerbaijan, 13 October, 1977, married, has tree children. 

EDUCATION AND ACADEMIC DEGREES OBTAINED 

1989 M.S., Faculty of Physics, Baku State University, Baku, Azerbaijan 
1996 Ph.D. title of thesis: Disintegration and annihilation of excitons in quasi-two-dimensional 
monocrystals of А3В6 and А3В3С26 activated by rare-earth elements 

COMPLETE PROFESSIONAL BACKGROUND 

1989 Engineer of research laboratory “Physical electronics” of Baku State University 
2002 Teacher, Department of Physical Electronics, Baku State University 
Teaching discipline  
Materials of electron techniques, Optoelectronics, General Physics 
Author of more than 26 scientific works and 2 patents 

PRESENT RESEARCH INTERESTS 

Investigation of luminescence and photoconductivity of layered crystals А3B6 
SCIENTIFIC DIRECTION  
Manufacture of source of light with controlled intensity 

INTERNATIONAL CONFERENCES, SYMPOSIUMS 

1990 - «Всесоюзное совещание по физике низких температур» Донецк,  
1993 - The 9th İnternational conference on ternary and multinary compounds, Japan, Yokohama,  

2002 - First Intern. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering. 23-25 April, Baku 

2002 - Материалы 8-ой международной научно-технической конференции по актуальным 
проблемам твердотельной электроники и микроэлектроники. Таганрог, РФ 

2002 - Физика электронных материалов. Материалы международной конференции 1-4 октября, 

Калуга, Россия 
2003 - EMRS Spring meeting 2003, Simpozium, Thin film and nano-structured materials for 

photovoltaics, June 10-13, 2003, Z/PN43, Warsaw, Poland,  

2006 - EMRS Spring Meeting Simpozium, Thin film and nano-structured materials for photovoltaics, 

Strasbourg, France 



2006 - 10 Международная НТ конференция по актуальным проблемам твердотельной электроники 

и микроэлектроники. Таганрог 
2015 - “Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” Beynəlxalq Elmi 

Konfrans (Azərbaycan, Bakı)  

2016 - “Materialşünaslıq və kondensə olunmuş materiallar fizikası” 8-ci Beynəlxalq Konfrans. (Moldova, 
Kişinev)  

2018 - “Bərk Cisim Fizikasının Aktual Problemləri” Beynəlxalq Konfrans (Belarusiya, Minsk)  

2017 – “Fizikaya müasir baxış” Beynəlxalq Konfrans (Azərbaycan, Bakı)  

2017 - “Müasir Təbiət Elmlərinin Aktual Problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfrans (Azərbaycan, Gəncə) 
2018 – “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfrans (Azərbaycan, 

Gəncə),  

2018 - “Tətbiqi fizika və energetikanın aktual məsələləri” Beynəlxalq Elmi Konfrans (Azərbaycan, 
Sumqayıt) 
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конференции и школы по фото-электронике и приборов ночного видения. 2016, М., РФ, с.522-525 

11. Абдинов А.Ш., Бабаева Р.Ф., Рзаев Р.М., Рагимова Н.А. Солнечные фотоэлементы на основе 
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